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Abstract (en)
[origin: US4388156A] The invention is directed to the electrochemical treatment of aluminum substrates in a non-aqueous solution of a polybasic
organic acid to provide a surface complex which promotes the adhesion of subsequently applied coatings to said surface.

Abstract (de)

Das Verfahren zur anodischen Behandlung von platten-, folien- oder bandférmigem Material aus Aluminium oder seinen Legierungen wird in
einem mindestens eine monomere mehrbasische organische Phosphon-, Sulfon- oder Carbonsaure enthaltenden Elektrolyten durchgefihrt;
gegebenenfalls kann vor dieser Behandlung eine mechanische, chemische und/oder elektrochemische Aufrauhung stattfinden. Die organische
Saure befindet sich in einem nichtwaBrigen Elektrolyten, der als Lésemittel mindestens ein organisches Losemittel mit einem Dipolmoment von
mindestens 1,5 enthalt. Zu den geeigneten organischen Sauren gehoéren beispielsweise Phytinsaure, Dodecyl-naphthalindisulfonséure oder
Nitrilotriessigsaure, zu den geeigneten organischen Losemitteln beispielsweise Dimethylsulfoxid oder Formamid. Die Verfahrensprodukte finden
bevorzugt Verwendung als Tragermaterial bei der Herstellung von eine strahlungs-empfindliche Schicht tragenden Druckplatten.
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